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В предыдущей работе [1] было произведено сравнение низкочастотного заряда накопительного конденсатора за один импульс и высокочастотного многоступенчатого заряда. Основные преимущества высокочастотного заряда заключаются в снижении массогабаритных параметров и стоимости магнитных элементов источника. Именно эти задачи и ставились при создании экспериментального макета источника многоступенчатого заряда. Два сердечника U 101/76/30 N87 суммарной массой 3200 г были заменены на один сердечник R102x65,8x15 N87 массой 330 г. При этом число витков первичной обмотки сократилось с 18 до 10, а вторичной с 738 до 200. Это позволило сэкономить в массе более чем в 10 раз, а в стоимости компонентов трансформатора более чем в 6 раз. 

При высокочастотном заряде было отмечено существенное снижение ЭМП, генерируемых силовой частью источника. Это является следствием снижения амплитуды импульсных токов и более эффективной работы помехоподавляющего фильтра на повышенной частоте [2]. 

На рисунке 1 представлены осциллограммы заряда накопительного конденсатора 
1 нФ до напряжения 8 кВ, частота тока источника составила 255 кГц. Разряд емкости производился тиратроном ТГИ1-270/12 на исследовательскую ГРТ с частотой 12 кГц.
[image: image1.emf]
Рис. 1. Диаграммы напряжения на накопительном конденсаторе (V) и тока через первичную обмотку повышающего трансформатора (I).
За счет применения LC-контура удалось практически вдвое увеличить отношение напряжения на накопительном конденсаторе и напряжения питания источника, что позволило снизить коэффициент трансформации трансформатора. 
Следует отметить, что основные задачи по снижению массогабаритов и стоимости магнитных элементов были выполнены. При создании экспериментального макета не стояло задачи получения высокого КПД, поэтому его величина составила от 70% до 80% при различной мощности. Также было отмечено и уменьшение ЭМП, что положительно сказывается на окружающих электронных устройствах.
Работа поддержана Российским научным фондом, проект № 19-79-10096.
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